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BM887 Multimetr TRMS VFD Temp
rezystancja izol. 50-1000V

Cena brutto 1619,54 zt
Cena netto 1 316,70 zt
Dostepnos¢ w magazynie
Stan magazynowy 11 szt.

Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy 102166
Producent BRYMEN

Opis produktu

BM887 to nowy multimetr firmy BRYMEN z pomiarem rezystancji izolacji az do 25Gohm (przy 1000V) przy wyborze napieé
testu 50/100/250/500/1000V. Dodatkowo innowacyjna funkcja SMOOTH MODE pozwala na uzyskanie stabilnych wynikéw
pomiaru. Sonda probiercza z przyciskiem pozwala na prowadzenie tzw. pomiaréw zdalnych. Miernik posiada tez funkcje
VFD(V&Hz) przeznaczona do jednoczesnego pomiaru napiecia i czestotliwosci falownikéw (0~600V AC, 10~440Hz). Wysoki
stopief ochrony BM887 to: przecigzenie 1000V, przepiecia 8kV, bezpieczestwo CAT IV 600V. BM887 ma podwdjny
podswietlany LCD z prébkowaniem 5x/s i bargraf analogowy.

Specyfikacja ogélna

Wyswietlacz: 3 5/6 cyfry, max wskaz. 6000
Polaryzacja: automatyczna
Prébkowanie: 5 razy/s (bargraf 40 razy/s)
Temperatura pracy: -10°C~50°C Bargraf (61 segmentéw): max 40/s
Wilgotnos$¢ wzgledna: Maksymalnie 90% do temp. 28°C spadajaca liniowo do 50% dla temp. 50°C
Stopieh zanieczyszczenia: 2
Klasa szczelnosci: IP40
Temp. Przechowywania: -20°C ~ 60°C, RH
Maksymalna wysokos$¢ pracy:
Wsp. Temperaturowy: 0,1 x (okreslona doktadnos¢) /°C dla temp. -10°C ~ 18°C i 28°C ~ 50°C
Tryb pomiaru: AC, TrueRMS
Bezpieczenstwo (kategorie pomiarowe): IEC/UL/EN61010-1 Ed.3.0, IEC/EN61010-2-030 Ed.1.0, IEC/UL/EN61010-2-033
Ed.1.0, IEC/UL/EN61010-031 Ed.1.1, CAN/CSA-C22.2, kategorie pomiarowe CAT Il 1000V AC/DC, CAT IV 600V AC/DC
Zgodnos¢ z IEC/EN61557:2007 (wymagania CE):
Zgodnos$¢ z IEC/EN61557-1 Ed. 2.0, IEC/EN61557-2 Ed. 2.0 i IEC/EN61557-10 Ed. 2.0
Zabezpieczenia wejs¢: rezystancja izolacji, uA i mA: 0,4A/1kV, IR 30kA, bezpiecznik typu F lub lepszy A: 11A/1kV, IR
20kA, bezpiecznik typu F lub lepszy V: 1100Vrms mV, Ohm i inne 1000Vrms
Ochrona przeciwprzepieciowa: 8,0kV (1,2/50us SURGE)
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna: Zgodnos¢ z EN61326-1:2013 w polu RF (czestotliwos¢ radiowa) 3V/m Catkowita
dokfadnos¢ = doktadnos¢ danego zakresu + 25cyfr Doktadnosé pomiaréw w polu powyzej 3V/m nie zostata okreslona
Zasilanie: 4x baterie typu AA (1,5V)
Pobdr pradu: 6,5mA (typowa) 8,0mA (tylko VFD ACV+Hz)
o Rezystancja izolacji dla pradu testowego 1mA:
= Napiecie wyjsciowe 100V: 45mA
= Napiecie wyjsSciowe 250V: 85mA
= Napiecie wyjsciowe 500V: 170mA
= Napiecie wyjsciowe 1000V: 440mA
o Miernik jest w stanie przeprowadzi¢ co najmniej 950 testéw izolacji na nowych bateriach w temperaturze
pokojowej (standardowe testy 1000V na 1MQ z cyklem pracy: 5s wytaczony/25s wtaczony)
Sygnalizacja stabej baterii: Tak,(dla napiecia zasilana ponizej ok. 4,6V)
Automatyczne wytgczanie zasilania: po ok.. 20 min bezczynnosci
Wymiary / masa ( szer x gt x wys): 103 x 64,5 x 208mm / 635 g (z pokrowcem)
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e Wyposazenie: Przewody pomiarowe, (para), krokodylki (para) sonda BRP21S2-C z przyciskiem testu, holster, instrukcja
obstugi, Bkp 60 - sonda temperatury typu K z podwéjnym wtykiem bananowym (tylko Bm887)

* Wyposazenie opcjonalne: Bkp32 lub TCK [602069] - adapter z podwdéjnym wtykiem bananowym i gniazdem sondy K
(tylko Bm887), uchwyt magnetyczny BMH - 01 [102042], pokrowiec BMP - 86x [102136]

¢ Funkcje specjalne: Rejestracja wartosci MAX/MIN, pomiary wzgledne, funkcja hold, podswietlenie ekranu, odczyt VFD V
i Hz, podwdjny wyswietlacz, odczyt + Hz, zakresy 60.00mV i 60.00Q o wysokiej rozdzielczosci, tryb Lock-Test, funkcja

Beepjack

Napiecie przemienne ACV

Zakres Doktadnosé

BMB87 | BMBE5

50Hz ~ 60Hz

50.00mV-), 600.0MV, 6000, | % 4d | oT% + &

60.00V, 600.0V, 1000V
40Hz ~ 1kHz

* Prad staty testowy: 0,2pA typowo

* Staty prad testowy: 0,02pA typowo
° Dodac 1% przy >20MQ

Y Dodaé 2% przy temperaturze >35°C
Test ciggtosci

Prog wyzwalania: 20Q ~ 350Q

Czas odpowiedzi: <30ms

B0.00mV, 600.0mV", 6000V, , " Test diody

60,00V, 6000V, 1000V 1-3% +4d | 1.3% + 4 [N SN E— Napiecie

1000V 2% +4d 2% + 4g akres ploxiadnost 4 rozwartego obwodu

e 7o T o d DAmA <2.8VDC

ggggg\;oggao%\gwﬁonw 2% +4d | 3% + 5d Pomiar pojemnosci (tylko BM887)

1000\’5" . Nigokre slone Zakres Dokladnosé *
5kHz ~ 20kHz 2 2,0004F 2, 20.00pF, 200,0uF, 2000pF 1.5% + 5d

50.00mV Y—r— Z0.00mF 5% 750

600.0mV, 6,000V, 60,00V 2% + 20d [Nieokreslone

600.0V, 1000V

NieokreSlone

1) Doktadnoéei dia kondensatoréw warstwowyeh lub lepszych
2) Okreélona doktadnosé wartosci powyzej 200nF

— m— Pomiar DCA
I 1 10MQ, 110pF I [r—— — —
-.m[;ﬁ;l%i o800 akras, | pF nominainie Zakres Dokladnosé Nap. obciazenia
“ Nieokreslone dla <5% zakresu BMBET BME85
* Wartosci absolutne szczytowe sygnatu, wiaczajac skladowa 600.0pA T 0.2% +4d | 0.4% + 4d 0.2mVILA
stata, ponizej 110mV wartosci szczytowe] - . — —
* Wartosci absolutne szczytowe sygnatu, wigczajgc skladowg 6000uA T 0.2% +2d | 0.4% +2d 0.2mV/uA
_ stata, ponizej 1100mV warloéci szczytowej 60.00mA " 0.2% +4d | 0.4% +4d 3mV/imA
*' Dla modelu BMB855 nieckreslone przy pasmie >500Hz B00.0mA 12 03% +3d | 0.5% +3d 3mVimA
Napiecie VFD ACV 6,000A 0.5% +4d | 0.6% +4d A0mVIA
Zakres | Doktadnosé ? 10.00A 2 0.7%+2d | 0.8% +2d A0mV/A
10Hz ~ 45Hz ' Na doktadnoéci pA/mA DC wphyw beda mialy ekstremalne

600.0V 4,0% + &d temperatury wewnatrz miemika. Dla wartosci nominalnych

I5Hz ~ 200Hz nalezy uwzgledni¢ czas schiodzenia od 6 do 20 min po wykonaniu
00V ST T pomiaru ciaglego pradow 3~10A

. i =400mA - pomiar ciagty; > 400mA wigczony przez 1,1h,

200Hz ~ 440Hz wyltgczony na >20min

600,0V I 9,0% + 504 * 10A - pomiar ciaghy; temperatura otoczenia 35°C, wigczony
<15 min, wytgczony na 5 min przy 35°C~50°C>10~20A wigczony

" Nieokreslona dla czestotliwoéci fundamentalnej >440Hz
“ Doktadnosé maleje liniowo od 2,5%+5c przy 200Hz

przez 30s, wytgczony na >5min.

Pomiar Temperatury

Zakres Doktadnosé
~40.0°C ~ 0.0°C 1% +2°C
0,0°C ~ 50.0°C 2.2°C
50.0°C ~ 537.0°C 1% +2°C
-40,0°F ~ 32,0°F 1% + 3.6°F
32.0°F ~ 122.0°F 4°F
T22.0°F ~ %99.0°F % + 3.6°F

" Doktadnosci zakiadajg, ze wewnatrz miemika panuje taka
sama temperatura jak na zewngtrz (stan izotermy) dla poprawnej
kompensacji napigcia termopary. Przy zmianach temperatury
otoczenia nalezy odczekad wystarczajacy czas aby osiagnaé stan
izotermy. Przy zmianach temperatury >5°C moze to zajac do 1h.
“ Doktadnosé i zakres sondy typu K nie uwzgledniona.

Pomiar czestotliwosci

: Czuloge s
Funkcja / zakres (sinuscida RMS) Czestotliwosc
B0mV 4mV 6Hz ~ 50kHz
600mV 40mV 10Hz ~ 100kHz
Bv 0.4V
v v 10Hz ~ 50kHz
600V 40V 10Hz ~ 30kHz
1000V 400V 10Hz ~ 5kHz
VFD 600V 40V 10Hz ~ 440Hz
BO0pA 40pA
B000pA 400pA N
A Fry 10Hz ~ 5kHz
B00mA 40mA
BA 0.6A
T = 10Hz ~ 3kHz

Doktadnosé: 0,02% +dc
Tryb rejestracji
W trybie rejestracji sg standardowe wartosci maksymalne i minimalne
z pomiarow w wiekszosci funkgji przy zakresach automatycznych
lub wybieranych recznie (tam gdzie obowiazujg). Czas odpowiedzi
i doktadnoéci (tak jak przy standardowych pomiarach)

" Napigcie rozwartego obwodu: 1,7VDC

“ Zaktada sie, ze rezystancja przewodu wejsciowego
zostata skompensowana przy pomocy funkgcji
RELA lub Shrt

' =400mA - pomiar ciggly; = 400mA wigczony przez < 1,1h,
wylgczony na >20min

“ 10A - pomiar ciagly; temperatura otoczenia 35°C, wigczony
<15min, wylgczony na 5 min przy 35°C~50°C

>10~20A wtgczany przez 30s, wytaczony na > 5min

do 9% + 5c przy 440Hz Pomiar ACA — Rezystancja izolacji
oo s apiecie —
Napigeie DCV Zakres Doktadnosé obcigzenia Napleme” Zakres Prad testowy|Doktadnosé
Zakres Dokiadnosé TN TS Iestowe
EWEeT EREE oy [P-000MO, 30.00MC. | 4 s Grsokey
= A 50Hz ~ 60Hz 55,0MC2
60,00mV 0.2% + 3d 0.3% + 3 BI0.01A, 000 A DoV T REIT)
By S0V | 0 ] [ORMA BT | e v | | oo |METRY
.00mV, B00.0V, 2% 3% SO0 T000AT S0mVik 3.000MCY, 30.00MCT, e
Impedancja wejsciowa: 10MC2, 110pF nominal 20 = 3 20V o7 v TmA @250k0
Rezystancja 500.00A, BOOOpA 0.2mV/uA 3.000MCY, 30,00MCY,
Zakres? Doktadnosé 60.00mA, 600.0mA " 2% +3d 3mVimA 500V 300.0MC2, 550.0MC2 1mA @500k2
BM887 BM885 6,000A, 10,004 4 30mVIA 3.000MC2, 30.00MC3, 1.5%+5d
6000028 0.5% +5d | 0.6% *+5d T e ooy 100ME mA@MQ |— i
600.0Q2 0.2% +3d 0.3% + 3d B00.00A, BOD0pA - 0.2mV/pA 3000MO2 2.0%+5d
B.000K2, 6000k 07%+2d | 03% A B0.00mA s00.0mAT | 205 | Unspeciie [3mvima 75,060 0% 15
600.0C2 0.3% + 2d 0.4% + 2d Unspecie d 30mV/A " Biezace napiecie wyjsciowe: 100%~120% napiecia
6.000MC2 3 1% + 3d 1.5% + 3d 6.0004, 10,002 d znamionowego testu. Detekior napi;ua w ;bwndzie: Wstrzymanie
B0,00MC) 4 1.5% + 6d 5160 | 2% + Bd 56 testu i tlenie odczytu napigcia jesli warto&¢ napigcia wynosi

=30V przed rozpoczeciem testu. Doklad noS¢ wySwietlania napigcia:
DCV:1,5% + 5c | ACV: 3,0% +5¢ przy 50Hz~60Hz

(dla BMB77 | BMB76, nieckreslona przy >500ACV)

Okreslony zakres pomiarowy 0,020MQ ... 25,0 G przy najwyzszym
dopuszczalnym bledzie roboczym B[%]$+£30% zgodnie

z wymaganiami IEC/ENG1557-2
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